Sea el circuito siguiente, basado en un transistor NMOS:
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Datos: R=900 Q, R =50 kQ, R, =4.5kQ, Vpp = 15V, Is fuente de intensidad alterna
K =20 pA/V?, W/L =40, V; = 1V
Calcule:

a) El punto de operacidn.
b) Represente el circuito de pequefa sefial.
c) Larelacion V/ls.

Sea el circuito siguiente, basado en dos transistores (NMOS y NPN):
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Datos: R; =15kQ, R, =10kQ, R;=500Q, R, =150 Q, R, =10kQ, Vcc =24V, |; =15 mA
K = 20 pA/V?, W/L = 50, V; = 1V; Vg = 0.7 V con unidn BE en directa, B = 300
Calcule:

a) El punto de operacion.
b) Represente el circuito de pequefa sefial.
c) Laganancia en tensién V,/V..



